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Диод кремниевый, со структурой р-А/?, коммутационный. 
Предназначен для коммутации высокочастотных сигналов в 
диапазоне частот 30...300 МГц. Выпускается в стеклянном кор
пусе с гибкими выводами. Тип диода и схема соединений 
электродов с выводами приводятся на корпусе.

Масса диода не более 0,25 г.

2М20А
'О
§

'о
§

!— '11. -тН-~— --

_ 28 _ 7,5 , 28 ,

Электрические параметры
Постоянное прямое напряжение 
при /ПР = 5 мА, не более:

Г = +25 °С....................................................... 1 В
Г = - 6 0 Х ....................................................... 1,4 В

Дифференциальное сопротивление
при /пр = 10 мА, Г= 50 МГц, не более.............  1 Ом
Общая емкость диода при 6/^р = 0, Г= 1 МГц, 
не более.................................................................. 1 пф

Предельные эксплуатационные данные
Постоянное обратное напряжение.................... 24 В
Импульсное обратное напряжение.................... 35 В
Средний ток:

при Т ̂  +35 °С...............................................  50 мА
при Т = +125 ®С1...................... ........ ............  25 мА

Импульсный прямой ток при ^  10 мкс,
0 > 10:

Т ̂  +35 X ....................................................... 500 мА
Г=  +125 X 1...................................................  250 мА

Коммутируемая мощность:
при Т < +85 X ...............................................  1,5 Вт
при Г=  +125 X 2............................................ 1 Вт

Рабочая частота...................................... .............  300 МГц
Температура окружающей среды......................  — 60...+125 X
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1 В диапазоне температур окружающей среды +35...+125 *С прямые токи 
снижаются линейно.

2 В диапазоне температур окружающей среды +85...+125 °С коммутируемая 
мощность снижается линейно.

Зависимость дифференциального Зависимость дифференциального 
сопротивления от прямого тока сопротивления от частоты
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Зависимость дифференциального Зависимость общем емкости диода
сопротивления от частоты от напряжения
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1прл/шс, мА 
1000 <----------

Зависимость допустимого импульс
ного прямого тока от длительно

сти импульса
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